Sergio Colangeli
Sergio Colangeli was born in Roma, Italy, in 1984. He received the M.S. degree in Electronics Engineering

in 2009 from the University of Roma Tor Vergata, as well as the Ph.D. degree in Telecommunications and
Microelectronics in 2013. He has been with the Electronics Department of that University ever since, at
first holding several research grants and currently as a researcher. His main fields of interest are in low-
noise amplifier design and in small-signal/noise characterization and modeling of solid-state active
devices, but he has also explored other, heterogeneous topics, such as circuit stability analysis or true
logarithmic amplifier design.

The characterization/modeling activity has been pursued on several occasions either as a research line in
itself or to support the study and development of other investigations: a significant example of the latter
is represented by the current efforts in optimizing an in-house H-diamond FET technology, in
collaboration with the Industrial Engineering department. Part of this work has been accomplished
within the IMD2 project (in response to ESA-ESTEC’s invitation to tender AO/1-7227/12/NL/RA,
published in 2012) for the “Investigation of Microwave Devices using Diamond as a Semiconductor
Material.” In most cases, on the other hand, the characterization/modeling activity has been oriented to
the subsequent design of low-noise amplifiers in commercial or under-development technologies from
foundries such as Selex-ES (currently in Leonardo), OMMIC or UMS, be it for the lack of device models
in the PDK or in substitution thereof. For instance, under the ESA project “TeraSCREEN” (multi-
frequency multi-mode Terahertz screening for border checks), an advanced GaAs-based HEMT
technology from OMMIC, featured by 40 nm gate length and high Indium content, is being characterized
and modeled as it is being optimized by the foundry. Based on a past technology release and relevant
extracted models, a 140 GHz test vehicle LNA has already been designed, realized and successfully
compared to the goals, whereas the design of a 360 GHz is under way.

With a greater focus on GaN LNAs, dr. Colangeli has been involved in the characterization/modeling of
active devices with gate lengths of 500 nm and 250 nm realized by Selex-ES, for instance under the
projects “Tile Second Generation,” promoted by the Italian Space Agency, and “Sapere SAFE,” founded
by the Italian ministry of education and research (MIUR). The former project aims at developing HPA
and LNA prototypes for future SAR applications; the latter is concerned with space technologies for crisis
management. Dr. Colangeli has also had the role of X-band LNA designer in those projects. In addition,
dr. Colangeli has taken part in the design of more complex MMICs integrating several functions on a
single chip, in particular transmit/receive amplification and switching. Again, he has been in charge of
the LNA design, contributing in addition to the merge of the different building blocks. As examples of
these designs, it is worth mentioning a state-of-the-art Ka-band Tx/Rx chip designed for OMMIC on their
Do01PH process and two versions (in Selex-ES and UMS GaN technologies) of a single-chip front-end
for radar applications (ESA contract 4000108644/13/NL/GLC).

Dr. Colangeli is currently involved in several national and international projects, such as “MiGANSOS”
(“Millimetre wave Gallium Nitride Space evaluation and application to Observation Satellites,” project
776322 funded under H2020-EU.2.1.6.1.1, H2020-EU.2.1.6.2) and “ULTRAWAVE” (“Ultra capacity
wireless layer beyond 100 GHz based on millimeter wave Traveling Wave Tubes,” project 762119 funded
under H2020-EU.2.1.1). The former aims at assessing and space-evaluating a state-of-the-art GaN/Si
process for open foundry use (i.e. OMMIC’s 100 nm GaN technology, with further activities on its 60 nm
evolution) targeting applications in advanced space equipment. The latter aims at exploiting the whole
millimeter-wave spectrum beyond 100 GHz to create an ultra-capacity layer providing more than 100
Gbps per kilometer square in Point to Multi point at D-band (141—-174.8 GHz) over 500 m radius of
coverage, fed by novel G-band (300 GHz) Point-to-Point high-capacity links with more than 600 m range.
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Al Direttore della Stazione Appaltante
CNR-DSFTM
Dott. Rosario Corrado Spinella

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLINCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA E DI
ASTENSIONE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA SEGUENTE FORNITURA:

Analizzatore di Reti Vettoriale 100MHz — 220GHz

Progettc NANOMICROFAB (L.R. n. 13/2008, Awviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca”,
domanda Prot. n. 173-2017-17390 del 12/12/2017)

CUP B56C18000510009

CIG: 839710456E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Sergio Colangeli, nato a Roma il 6/6/1984, con riferimento all’incarico in oggetto, consapevole
della responsabilita e delle conseguenze clvili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
1) Di accettare I'incarico di cui trattasi;
2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni” (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129,
in vigore dal 19 giugno 2013} nonché nel vigente “Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi
dell’art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
3) Di prendere atto che la fornitura in oggetto & stata effettuata dal seguente operatore economico:
Anritsu Srl con sede in Roma, Via Elip Vittorini 129 cap 00144 - Italia, P.IVA 04292861004
4} L'assenzaidi conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i.;
5} L'assenzaidelle cause diincompatibilita e di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. 62/2013 e s.m.i,;

Allega alla presente il proprio curriculum vitae nonché copia di un documento di identita in corso di validita,
nel caso di sottoscrizione con firma autografa.
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Art. 42, cemma 2 (Canflitto dl Interesse] ST ha conflitto d'interesse quande il personaie di una stazione appaltante o ¢ un prestatora di servizi che, anche per canto della stazlone appaltante, interviens
nello svalgimente della procedura di aggludicazione degli appalti e dalle concessioni o pud influenzarne, in gualsiasi mado, il risultato, ha, direttamente o indirettamante, un Intaresss finanziario,
aconomica o altro interesse personale che pud essere percepfto come una minaccia alla sua imparzlalita e indinendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitte di Interesse guelle che determinano l'obbligo df astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n® 62,

Art. 7, DPR §2/2013 {Ohbligo di astensione) || dipendente si astiene dal partecipare eail'adozione di decisioni o ad attivitd che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dl suol parent], affinl entro
il

seconds grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persena con le quall abbia rapporti di frequantazione abituzle, ovvero, di soggettl od organizzazioni con eul egli o |l confuge abbla causa pendente
a

grave inimicizia o rapporti di credite o debite significatlvl, ovwere dI soggettl ad organlzzazioni di cul sla tutore, curatare, procuratare a agente, ovvero di enti, associaziani ancha non riconosciute,
comitati, societh o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirlgente. || dipendente si astlene in cgn! altro casa [n cui esistano gravi ragioni di convenlenza.

Art, 35-bls, D.1G5. 165/2001 {Prevenzione del fenomeno della corruzione riella formaziane di commissioni e nelle assegnazioni agli ufficl) 1. Caloro che sono stati condannati, anche con santenza
non

passata in giudicato, per i reati previstl nel capo | del titolo Il del libro seconde del codice penale: aj nen posseno fare parte, anche con compltl di segreteria, di cammissicnl per 'accesso o la salezlane
8

pubblici Impieghl; b} non posseno essere assegnatl, anche con funzieni direttive, agli ufficl prepostialla gestlona delle risorse finanziarie, all*acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla




concessiona o all'erogazione di sovvenzioni, contrlbutl, sussidi, auslli finanzlarl o attribuzionl dlvantaggl economic a soggett! pubblicl a privati; ¢} non possonc fare parte delie commissian| per la scelta
del contraente per laffidamente di lavori, fornfture e servizl, per |a concessione o I'erogaziane di sovvenziani, contributl, sussidi, ausill finanzlari, nanché per Fattribuziene df vantagg! economic! di
qualungue genare.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) | gludice ha l'obbliga dI astenersi: 1) se ha Interasse nella causa o in altra vertente su [dentlca questione df dirltto; 2) se egll stesso o la moglie & parente fino af
quarto grado o legato da vincoll d afflllazlone, o & convivente o commensale ahituale di una della parti o df alcuno del difensori; 3) se egll stesso o la moglle ha causa pendente ¢ grave inimicizia o
rapport! d credito o deblta con una delle parti o alcuno def suol difensort; 4) se ha date consigllo o prestato patrocinio nalla causa, o ha depeste in essa come testimene, oppure ne ha conoscluto
coma

magistrats in altro grado del precesso o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnlco; 5) se & tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratars, agente o datore di lavera
di

una delle parti; se, inoltre, & amminlistratore o gerente di un ente, di un‘associazione anche non riconosciuta, di un comltato, di una soclets o stabllimento che ha Interesse nella causa. In ogn' altro
caso

tn cul eslstane gravi ragionl d| convenisnza, 1l giudice pué richledere al cape defl'ufficlo {'autorlzzazione ad astenersl; quando l'astensiona riguarda il capo dell'ufficlo, I'autorizzazione & chiesta al cape
dell'ufficio superiore,
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